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Les interrupteurs moléculaire déposé sur des substrats métalliques fait 'objet de nombreuses études -3, La molécule
3,3’,5,5'-tetra-tert-butyl-azobenzene (TBA) avec ses deux conformations isomeéres trans et cis apparait comme un bon
candidat pour réaliser des switchs optiques (Figure 1A). Les groupes chimiques latéraux tert-butyl permettent de réduire le
coupage électronique de la molécule avec le substrat métallique®. Il est possible de changer d’un états isomérique trans a cis
grace a un stimulus extérieur tel qu’une irradiation lumineuse (Bleu ou UV) ou par I'application d’un champ électrique (Figure
1A)>. La réversibilité entre les deux états du TBA absorbé sur une surface métallique a déja fait I'objet d’études grace a un
microscope a effet tunnel (STM)&7. Nous avons étudié la molécule TBA a basse température (77 K et 4 K), sous ultra vide par
STM et non-contact AFM, avant et apres irradiation avec une source lumineuse UV (305 nm). Aprés évaporation sur une
surface Au(111) monocristalline le TBA s’organise dans un état trans avec 4 lobes de hauteur 0.26 + 0.02 nm (Figure 1B). Ces
lobes correspondent aux groupements chimiques latéral. Aprés irradiation de I’échantillon avec une longueur d’onde de 305
nm pendant 12 heures avec une puissance de 0.5 mW/cm?, nous constatons I'apparition de zone avec une hauteur de 0.11 +
0.02 nm composé de structure en ligne sur les images STM (Figure 1C), indiquant qu’un changement c’est opéré au niveau
de la molécules suites aux irradiations. Cependant I'apparence differe de celle que I'on peut trouver dans la littérature
concernant le changement d’un état trans a un état cis®’ de la molécule TBA. L'origine et I'explication de ce changement
structurel du TBA est encore sujet a discutions.
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Figure 1 : A) Isomérisation de la molécule TBA avec source lumineuse ou champ électrique B) Image STM 10nm * 7.5 nm I=5 pA V=-1.5
V de TBA sur Au(111) avant irradiation C) Image STM 6.3 nm * 4.8 nm I=5 pA V=-1.5 V de T-AZBT sur Au(111) aprés irradiation UV 305
nm pendant 12h D) Profile de hauteur le long de la ligne verte de I'image C).
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